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摘要(译)

本发明提供了一种低温多晶硅薄膜晶体管及其制作方法、AMOLED显示
面板，基板的第一区域和第二区域具有不同的散热系数，进行准分子激
光退火形成多晶硅薄膜的过程中，第一区域和第二区域具有不同的温
度‑时间曲线，可使得散热系数较小的区域处于接近完全熔融状态具有较
大的多晶硅晶粒，形成S因子较小的低温多晶硅薄膜晶体管，而散热系数
较大的区域不处于接近完全熔融状态具有较小的多晶硅晶粒，形成S因子
较大的低温多晶硅薄膜晶体管，进而在同一基板上同时形成具有较大S因
子和较小S因子的低温多晶硅薄膜晶体管。
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